Verwendung: Rauscharmer Germanium-
pnp-Niederfrequenz-Transistor  fiir  Ein-
gongsstufen und Verstarker bei Um-
gebungstemperaturen 'z von =25°C bis
-+65 °C

Standard: TGL 200-8392

Abmessungen: Bauform A 3/25b,
TGL 11 811

Masse =~ 0,8 g
Zubehbrteile siehe Seite 10
Zulassige Hochstwerte

fir 0 = 45°C

-Ucso = 25V -lc = 150 mA
-Ueeo = 10V -l = 50mA
-UCER = 20V % = 80°C
bei RBE = 1 k&2 fla = 65°C

Kennwerte fir #la = 25°C -5 grd

Warmewiderstand

ntngaan?%’ R < 50 34

Min | Typ | Max MefBbedingungen

Reststrome

-lcBo . 9 pA 18uA | -Ucs =15V

-Icer ! 100 tA | -Ucer = 20 V, Ree = 1 kQ

-leBo _ | 50 A | -Ues = 10

Ubergangsfrequenz

fr 1,2 MHz -Uce =6 V, -lc = 2 mA

RauschmaB

¥ ‘ 5 dB -UCE =6V, -lc = 0,3mA, f = 1kHz
At =1 kHz, Rg = 500 {2

Vierpolwerte in Emitterschaltung

hite 0,54 kQ 2,1 kQ
h11e 0,85 k{2 3,3 kQ
h1e 1,35 kil 5,3 ki)
h12e . 2-.-10-4| 20 - 10+
hege 200 uS
h21e 45 90
h21e " ' 140
h21e 112 | 224

-Uce =6V, -lc = 2mA, t = 1kHz

Stromverstérkungsgruppen
c

d
e

Bestellbeispiel fir einen Transistor
der Stromverstarkungsgruppe b

Transistor GC 118 b = TGL 200-8392



Verlustleistung in Abhdngigkeit von der
Umgebungstemperatur #'a bei verschiede-
nen Al-Kiihlblechgréien von 2 mm Stérke
(vertikale Montage, Blech ungeschwiéirzt)

1 freitragend

2 mit Kihlschelle

3, 4 und 5 Kiihiflache

6 ideale Wirmeableitung

Kollektor-Emitter-Spannung in Abhéngig-
keit vom BasisabschluBwiderstand

Mittlere Kennlinien
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Emitter-Reststrom als Funktion

der Sperrschichttemperatur
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Kollektor-Reststrom als Funktion der Sperr-

schichttemperatur
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KurzschluBeingangswiderstand als Funktion i ==
von Kollektorstrom Bﬂr' -
und Sperrschichttemperatur t = 50°C
h11te = f (-lgj &) L 40°C
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Leerloufousgangsleilwert als Funktion 10 80°C
von Kollektorsirom 50°C
und Sperrschichttemperatur - -— 40°C
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Stromverstdrkung als Funktion :
von Kollektorstrom 80°C
und Sperrschichttemperatur 60°C
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